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RESUMEN

El primer tipo de dispositivos de esta investigacion utilizan el confinamiento de ondas de
carga por medio de plasmones superficiales. Esto ha permitido pensar la posibilidad del
desarrollo de la fotdnica a escala nanoscopica. Ademas del disefio y fabricacion de
dispositivos nanoplasmodnicos pasivos (guias de onda) la nanofotdnica requiere de
dispositivos activos para llevar a cabo las tareas de control en estos circuitos. A este
respecto, se ha demostrado la posibilidad de modulacion mediante el acoplamiento de los
plasmones superficiales con materiales O&pticamente activos [1-2], asi como con
materiales activos heteroestructurados de metales nobles y ferromagnéticos [3].

En esta charla se presentan los avances en relacién con el montaje experimental para el
estudio de la respuesta plasmoénica de sistemas multicapas metal-ferromagnético,
desarrollado en la Universidad de los Andes, asi como algunos resultados preliminares en
relacién con el acoplamiento de los plasmones superficiales con este tipo de sistemas.

Como segundo tipo de dispositivos se pretende describir junturas tunel Al/AIO2/Al
fabricadas enteramente en la universidad. Como perspectivas de este trabajo se propone
alternativas en el uso de materiales como barreas de potencial con la finalidad de
controlar la respuesta eléctrica de las mismas al campo magnético
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